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Kis kérdések

» Minek a roviditése az MFS? Ez mit jelent magyarul? Ma
milyen nagysagrend(i az MFS értéke a legfejlettebb
technolégidk esetében?

§ MFS = minimal feature size, magyarul: minimalis csikszélesség,
azaz a legkisebb kialakithat6 alakzat mérte. Ma joval 0.1pm alatt
van, a legfejletteb technolégidk esetében 45nm nagysagrendjében
van

» Egy p-tipust szilicium hordozé (n; = 1019/cm?3|T=300K)
akceptor adalékkoncentracija N, = 1017/cm3. Mekkora
ebben az anyagban az elektronok egyensulyi
koncentraciéja szobahémérsékleten (T=300K)?

§ A tobbségihordozok a lyukak, p, @N,. Kisebbségi
hordozékoncentraci6 a tomeghatas torvénye alapjan:

N, = Nép, @n#IN, = 10%/10%7 = 10%cm?®
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Kis kérdések

» A pn atmenet gyengébben vagy erésebben adalékolt
oldalan szélesebb a kiiritett réteg?

§ A gyengébben adalékolt oldalon szélesebb a killritett réteg.
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» irjafel a sodrodasi aramsiirliség kifejezését elektronokral
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Kis kérdések

» Nyité iranyu eléfeszités esetén, nagy aramoknal a pn
atmenetben melyik kapacitas a domlnans” Mlvel aranyos a
nagysaga? r
§  Adiffiziés kapacitas domindl,

§ anyit6 &rammal ardnyos

C, =constd

» Mi a bipolaris tranzisztor
mikodésének két alapfeltétele?

§ az emitter sokkal erésebben adalékalt legyen mint a bazis

§ abézis effektiv szélessége sokkal kisebb legyen, mint az elektronok
diffGziés hossza a béazisban
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Szam itasi feladat

» Egy szilicium déda diffiziés potencidljanak értéke Uy = 0,7V.
Tertoltés kapacitasanak értéke 3,3 V zarofesziltség
esetében 3pF. Mekkora lesz a tértoltés kapacitas értéke, ha
5V-tal megnoveljuk a zaréfesziltséget?
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Tétel szertien kifejtendé kérdés

» Mutassa be a fotolitografia lépéseit a kontaktusablak
kinyitasanak muveletén keresztil! (Készitsen megfleld
abrasort és lassa el az abrakat rovid magyarazo feliratokkal)
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